




































































专利名称(译) 液晶显示装置，具有该液晶显示装置的电子装置和半导体装置
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摘要(译)

一种具有提高的生产率的液晶显示装置及其制造方法。根据本发明的液
晶显示装置包括在扫描线和数据线彼此交叉的区域中的第一基板，该第
一基板包括使用非晶半导体或用于沟道部分的有机半导体的第一薄膜晶
体管，第二基板，介于第一基板和第二基板之间的液晶层，以及包括使
用晶体半导体作为沟道部分的第二薄膜晶体管的第三基板。在本发明的
液晶显示装置中，晶体半导体中的晶粒边界沿着第二薄膜晶体管中的电
子或空穴流延伸，第一基板附着到第二基板，使得第一基板被暴露，用
于形成第二薄膜晶体管的第一区域和用于形成输入端子和输出端子的第
二区域形成在第三基板上，并且第三基板的短边长度为1至6mm，短边长
度为第一个区域是0.5到1毫米。
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